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Atencdo: A essa altura, vocés ja devem saber que devem anotar TODOS os valores utilizados
de maneira organizada, mostrando para cada céalculo sua formula, indicando de onde vem cada
valor e colocando sua unidade, sem esquecer de dizer se € eficaz, pico ou pico-a-pico.

1 SIMULACAO

1.1 SIMULACAO DE CIRCUITO RC
Valores, célculos e explicagbes sobre a simulagéo:

a) Ganho |V;|/|V4| e a defasagem entre essas duas tensdes
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b) Ganho |I|/|V;| e a defasagem entre corrente e tens&o

c) Calculos tedricos relacionados ao ganho |7,|/|V;| e a defasagem entre essas duas tensdes:
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a)

Célculos teoricos relacionados ao ganho |I|/|7,:

Comparacao e analise dos resultados:

1.2 SIMULACAO DE GERADOR DE TENSAO CONTROLADO POR TENSAO
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1.3 SIMULACAO DE AMPLIFICADOR IDEAL COM REALIMENTACAO

a)

Caracteristicas de eg:

R, = R R, =

b)
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d)

2 MONTAGENS EXPERIMENTAIS

2.1 MONTAGEM DE UM AMPLIFICADOR REAL
a) Valores, célculos e explicagbes sobre as medidas:

Caracteristicas de eg:

Rl = Rf

I
Py
N

I

b)
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2.2 ANALISE DE CIRCUITOS DO AMPLIFICADOR REAL

Deducao da equacédo de ganho G;

Valores, célculos e comparagdes dos ganhos:

DESAFIOS
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